
2Т228_9  ÷  2Т235_9 
Комплементарные биполярные транзисторы в SMD-корпусе КТ-46 (SOT-23) 

Предприятие приступило к серийному выпуску транзисторов категории 
качества «ВП» - полных аналогов импортных компонентов серий ВС8хх. 
Изделия предназначены для применения в аппаратуре специального 
назначения и соответствуют следующим уровням стойкости к СВВФ: 7.И6 – 4Ус,  
7.И7 – 0,7 х 5Ус,  7.С4 – 5Ус,  7.К1 – 2К,   7.К4 – 1К,  7.К11 (7.К12) – 60 МэВ*см2/мг. 

 

Основные электрические параметры транзисторов 
при температуре окружающей среды tОКР = (25 ± 10) °С 
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2Т229А9  ВС817 

45 0,5 

100 – 600 

0,70 100 
2Т228Б9  ВС807-16 100 – 250 2Т229Б9  ВС817-16 100 – 250 

2Т228В9  ВС807-25 160 – 400 2Т229В9  ВС817-25 160 – 400 

2Т228Г9  ВС807-40 250 – 600 2Т229Г9  ВС817-40 250 – 600 

2Т233А9  ВС856 

65 0,1 

125 – 475 

0,65 100 

2Т230А9  ВС846 

65 0,1 

110 – 450 

0,40 100 2Т233Б9  ВС856А 125 – 250 2Т230Б9  ВС846А 110 – 220 

2Т233В9  ВС856В 220 – 475 2Т230В9  ВС846В 200 – 450 

2Т234А9  ВС857 

45 0,1 

125 – 800 

0,65 100 

2Т231А9  ВС847 

45 0,1 

110 – 800 

0,40 100 
2Т234Б9  ВС857А 125 – 250 2Т231Б9  ВС847А 110 – 220 

2Т234В9  ВС857В 220 – 475 2Т231В9  ВС847В 200 – 450 

2Т234Г9  ВС857С 420 – 800 2Т231Г9  ВС847С 420 – 800 

2Т235А9  ВС858В 30 0,1 220 – 475 0,65 100 2Т232А9  ВС848В 30 0,1 200 – 450 0,60 100 

Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность (tОКР ≤ 25 С) = 0.25 Вт 
 

 

Габаритный чертёж корпуса КТ-46 
(типовые размеры в мм) 
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КТ228_9  ÷  КТ235_9 
Комплементарные биполярные транзисторы в SMD-корпусе КТ-46 (SOT-23) 

В рамках импортозамещения ЗАО «Группа Кремний Эл» приступило к выпуску ряда 
комплементарных пар маломощных высокочастотных биполярных транзисторов, 
полных аналогов импортных компонентов серий ВС8хх, в корпусе для поверхностного 
монтажа КТ-46 (SOT-23). Транзисторы предназначены для применения в 
переключающих и усилительных схемах, генераторах ВЧ-колебаний и в другой РЭА 
производственно-технического назначения. 

Основные электрические параметры транзисторов 
при температуре окружающей среды tОКР = (25 ± 10) °С 
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КТ228А9  ВС807 

45 0,5 

100 – 600 

0,70 80 

А
Д

К
Б

.4
32

14
0.

55
5 КТ229А9  ВС817 

45 0,5 

100 – 600 

0,70 100 
КТ228Б9  ВС807-16 100 – 250 КТ229Б9  ВС817-16 100 – 250 

КТ228В9  ВС807-25 160 – 400 КТ229В9  ВС817-25 160 – 400 

КТ228Г9  ВС807-40 250 – 600 КТ229Г9  ВС817-40 250 – 600 

КТ233А9  ВС856 

65 0,1 

125 – 475 

0,65 100 
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КТ230А9  ВС846 

65 0,1 

110 – 450 

0,60 100 КТ233Б9  ВС856А 125 – 250 КТ230Б9  ВС846А 110 – 220 

КТ233В9  ВС856В 220 – 475 КТ230В9  ВС846В 200 – 450 

КТ234А9  ВС857 

45 0,1 

125 – 800 

0,65 100 

КТ231А9  ВС847 

45 0,1 

110 – 800 

0,60 100 
КТ234Б9  ВС857А 125 – 250 КТ231Б9  ВС847А 110 – 220 

КТ234В9  ВС857В 220 – 475 КТ231В9  ВС847В 200 – 450 

КТ234Г9  ВС857С 420 – 800 КТ231Г9  ВС847С 420 – 800 

КТ235А9  ВС858В 30 0,1 220 – 475 0,65 100 КТ232А9  ВС848В 30 0,1 200 – 450 0,60 100 

Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность (tОКР ≤ 25 С) = 0.25 Вт 

 

Габаритный чертёж корпуса КТ-46 
(типовые размеры в мм) 
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